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1 - Cathode
2 - Anode

Back of Case -Cathode
APT30S20B(G) 200V 45A
APT30S20S(G)    200V   45A
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APT Website - http://www.advancedpower.com

D3PAK

1 2

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

MAXIMUM RATINGS All Ratings:  TC = 25°C unless otherwise specified.

PRODUCT BENEFITS
• Low Losses

• Low Noise Switching

• Cooler Operation

• Higher Reliability Systems

• Increased System Power
Density

PRODUCT FEATURES
• Ultrafast Recovery Times

• Soft Recovery Characteristics

• Popular TO-247 Package or
Surface Mount D3PAK Package

• Low Forward Voltage

• High Blocking Voltage

• Low Leakage Current

HIGH VOLTAGE SCHOTTKY DIODE
PRODUCT APPLICATIONS
• Parallel Diode

-Switchmode Power Supply
-Inverters

• Free Wheeling Diode
-Motor Controllers
-Converters

• Snubber Diode
• Uninterruptible Power Supply (UPS)
• 48 Volt Output Rectifiers
• High Speed Rectifiers

Symbol

VF

I
RM

CT

UNIT

Volts

mA

pF

MIN TYP MAX

.80 .85

.91

.67

0.5

15

150

Forward Voltage

Maximum Reverse Leakage Current

Junction Capacitance,  V
R 

= 200V

I
F 

= 30A

I
F 

= 60A

IF = 30A, TJ = 125°C

VR = VR Rated

VR = VR  Rated, TJ = 125°C

Characteristic / Test Conditions

Maximum D.C. Reverse Voltage

Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage

Maximum Working Peak Reverse Voltage

Maximum Average Forward Current  (T
C

 = 125°C, Duty Cycle = 0.5)

RMS Forward Current (Square wave, 50% duty)

Non-Repetitive Forward Surge Current  (T
J
 = 45°C, 8.3ms)

Operating and StorageTemperature Range

Lead Temperature Case for 10 Sec.

Avalanche Energy (2A, 15mH)

Symbol

VR

VRRM

VRWM

IF(AV)

IF(RMS)

IFSM

TJ,TSTG

TL

E
VAL

UNIT

Volts

Amps

°C

mJ

APT30S20B_S(G)

200

45

121

320

-55 to 150

300

30

austin.hill
Text Box
*G Denotes RoHS Compliant, Pb Free Terminal Finish.



                        DYNAMIC CHARACTERISTICS                                                                                             APT30S20B_S(G)
05

3-
60

31
  R

ev
   

D
   

 1
0-

20
03

THERMAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS

APT Reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

Characteristic / Test Conditions

Junction-to-Case Thermal Resistance

Junction-to-Ambient Thermal Resistance

Package Weight

Maximum Mounting Torque

Symbol

RθJC

RθJA

WT

Torque

MIN TYP MAX

.58

40

0.22

5.9

10

1.1

UNIT

°C/W

oz

g

lb•in

N•m

MIN TYP MAX

- 55

- 190

- 6 -

- 100

- 450

- 9 -

- 70

- 960

- 24

UNIT

ns

nC

Amps

ns

nC

Amps

ns

nC

Amps

Characteristic

Reverse Recovery Time

Reverse Recovery Charge

Maximum Reverse Recovery Current

Reverse Recovery Time

Reverse Recovery Charge

Maximum Reverse Recovery Current

Reverse Recovery Time

Reverse Recovery Charge

Maximum Reverse Recovery Current

Symbol

trr

Qrr

I
RRM

t
rr

Q
rr

I
RRM

trr

Qrr

IRRM

Test Conditions

IF = 30A,  diF/dt = -200A/µs

VR = 133V,  TC = 25°C

IF = 30A,  diF/dt = -200A/µs

VR = 133V,  TC = 125°C

IF = 30A,  diF/dt = -700A/µs

VR = 133V,  TC = 125°C

Z
θJ

C
, T

H
E

R
M

A
L 

IM
P

E
D

A
N

C
E

 (
°C

/W
)

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1.0
RECTANGULAR PULSE DURATION (seconds)

FIGURE 1a. MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs. PULSE DURATION

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Note:

Duty Factor  D = t1/t2
Peak TJ = PDM x ZθJC + TC

t1

t2

P
D

M

0.5

SINGLE PULSE
0.1

0.3

0.7

0.9

0.05

FIGURE 1b, TRANSIENT  THERMAL  IMPEDANCE  MODEL

0.250 °C/W

0.330 °C/W

0.00518 J/°C

0.139 J/°C

Power
(watts)

RC MODEL

Junction
temp (°C) 

Case temperature (°C)
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                     TYPICAL PERFORMANCE CURVES                                                                                                   APT30S20B_S(G)
TJ = 125°C
VR = 133V

15A

30A

60A

trr

Qrr

Qrr
trr

IRRM

Q
rr

, R
E

V
E

R
S

E
 R

E
C

O
V

E
R

Y
 C

H
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R
G

E
I F

, F
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R
W

A
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D
 C

U
R

R
E

N
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(n
C

)
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M
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E
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E
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S
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V
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T
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, R
E

V
E

R
S

E
 R

E
C

O
V

E
R

Y
 T

IM
E

(A
)

(n
s)

TJ = -55°C

TJ = 25°C

TJ = 125°C

TJ = 150°C

Duty cycle = 0.5
TJ = 150°C

TJ = 125°C
VR = 133V

60A

15A

30A
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VF, ANODE-TO-CATHODE VOLTAGE (V)                                -diF /dt, CURRENT RATE OF CHANGE(A/µs)
                            Figure 2. Forward Current vs. Forward Voltage                          Figure 3. Reverse Recovery Time vs. Current Rate of Change

-diF /dt, CURRENT RATE OF CHANGE (A/µs)                               -diF /dt, CURRENT RATE OF CHANGE (A/µs)
       Figure 4. Reverse Recovery Charge vs. Current Rate of Change Figure 5. Reverse Recovery Current vs. Current Rate of Change

TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)                                Case Temperature (°C)
                  Figure 6. Dynamic Parameters vs. Junction Temperature                     Figure 7. Maximum Average Forward Current vs. CaseTemperature

VR, REVERSE VOLTAGE (V)
      Figure 8.  Junction Capacitance vs. Reverse Voltage
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Zero

1

2

3

4

diF/dt - Rate of Diode Current Change Through Zero Crossing.

IF - Forward Conduction Current

IRRM - Maximum Reverse Recovery Current.

trr - Reverse Recovery Time, measured from zero crossing where diode

Qrr - Area Under the Curve Defined by IRRM and trr.

current goes from positive to negative, to the point at which the straight
line through IRRM and 0.25  IRRM passes through zero.

Figure 9. Diode Test Circuit

Figure 10, Diode Reverse Recovery Waveform and Definitions

0.25 IRRM

PEARSON 2878
CURRENT

TRANSFORMER

diF/dt Adjust

30µH

D.U.T.

+18V

0V

Vr

trr/Qrr
Waveform

APT20M36BLL

TO-247  Package  Outline D3PAK Package Outline
15.85 (.624)
16.05�(.632)

18.70 (.736)
19.10 (.752)

1.15 (.045)
1.45 (.057)

5.45 (.215) BSC
(2 Plcs.)

4.90 (.193)
5.10 (.201)
1.45 (.057)
1.60 (.063)

2.70 (.106)
2.90 (.114)

0.40 (.016)
0.65 (.026)

Dimensions in Millimeters (Inches)

Heat Sink (Cathode)
and Leads
are Plated

2.40 (.094)
2.70 (.106)
(Base of Lead)

C
at

h
o

d
e

(H
ea

t 
S

in
k)

1.90 (.075)
2.10 (.083)

Cathode
Anode

0.020 (.001)
0.250 (.010)

1.20 (.047)
1.40 (.055)

12.40 (.488)
12.70 (.500)

13.30 (.524)
13.60�(.535)

1.00 (.039)
1.15�(.045)

15.49 (.610)
16.26 (.640)

5.38 (.212)
6.20 (.244)6.15 (.242) BSC

4.50 (.177) Max.

19.81 (.780)
20.32 (.800)

20.80 (.819)
21.46 (.845)

1.65 (.065)
2.13 (.084)

1.01 (.040)
1.40 (.055)

10.90 (.430) BSC

3.50 (.138)
3.81 (.150)

4.69 (.185)
5.31 (.209)

1.49 (.059)
2.49 (.098)

2.21 (.087)
2.59 (.102)

0.40 (.016)
0.79 (.031)

Dimensions in Millimeters and (Inches)

C
at

h
o

d
e

Anode

Cathode

    
   

austin.hill
Text Box
e3 100% Sn Plated

austin.hill
Text Box
e1 SAC: Tin, Silver, Copper



                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
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ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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